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  ساختار آنهابر  و بررسي اثردما قلعساخت نانوذرات اكسيد
 1؛ فربد، منصور1ايرج، نژادكاظمي؛ 1راضيه، پاكروان

 گروه فيزيك، دانشگاه شهيد چمران،اهواز1

  چكيده
  پراش پرتو ايكس از الگويده با استفاده ند. نانوذرات توليد شتحت شرايط دمايي مختلف توليد شد شيمياييرسوب روشبه  عد قلاكسينانوذرات   ،در اين تحقيق

)XRD(، ميكروسكوپ الكتروني روبشي(SEM) و آناليز جرم) سنجي حرارتيTGA(ساختار تتراگونال ،ي الگوي پراش پرتو ايكس.مطالعهمورد مطالعه و بررسي قرار گرفتند
نشان داد كه با افزايش دما، كاهش جرم TGAي آناليزو مطالعه يابدمياندازه ذرات كاهش  ،نشان داد كه با افزايش دما SEMبررسي تصاوير .كردها را تأييد نمونه

  صورت گرفته است.  
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Abstract 
 

In this study,SnO2nanoparticles were synthesized at different temperatures by chemical precipitation.The 
particles were studied using XRD, SEM and TGA. X-ray diffraction (XRD) studies confirmed the 
SnO2tetragonal structure of the specimens and the SEM images showed the mean particles size decrease when 
the temperature increases.TGA analysis showedthat by increasing temperature, mass is decreased.  
 

  قدمهم
رساناها گروهي از مواد شيميايي هستند كه در مواردي از قبيل نيم

ر در با هايوابستگي هدايت الكتريكي به دما،نور،غلظت حامل
فلزات تفاوت با (هدايت) رفيتنوارهاي ظ يفاصلهواحد حجم و 

ها سبب بروز رفتارهاي جالبي در اين گروه از دارند.اين تفاوت
 ،هاي اخيردرسال. ]1[شودشود كه در فلزات مشاهده نميمي مواد

اكسيد است. را به خود جلب كرده  توجه محققين زيادياكسيدقلع 
-ميeV6/3در حدود  اي با گاف انرژيnرساناي نوع يك نيم قلع

ربردي كه در ي خواص فيزيكي و پتانسيل كاواسطهبه و باشد
، ساخت هاي ليتيوميعنوان آند در باتريصنايع الكترونيك، به

و حسگرهاي گازي  ها،كاتاليزورهاخازن،سوپرهاي خورشيديسلول

- 4[باشداكسيدهاي فلزي مييبرجسته در خانوادهيكي از مواد ،دارد
2[.  

- عنوان ماده نيمبه را اكسيدقلعبراي اولين بار1سياما1962در سال 

و  سنجشحساسيت بالا،پاسخ سريع به گاز مورد علت بهرسانا 
- يكي از روش]. 5-7[براي مواد حسگر گازي بكار بردپايداري بالا

ت اس2فيزيكيرسوب بخار،روشخت حسگر گازي اكسيدقلعهاي سا
علت امكان اين روش به.باشدكه روشي مبتني بر تكنيك خلاء مي

 طور وسيعي براي نشاندنبه خلوص و ضخامت لايه،پذيري كنترل
،تبخير ].اساس اين روش8رود [كار ميهاي حساس به گاز بهلايه
  و چگالش بخار آن بر روي زير  خلأموردنظر در محفظه  يماده

                                                 
1Seiyama  
٢Physical vapor deposition(PVD) 
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